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      Аннотация

    
        
          Рассматриваются узловые идеи, лежащие в основе становления и развития микроэлектроники, анализируются явления, сопровождающие ее прогресс ; закладывается теоретическая база описания наиболее важных эффектов микроэлектроники и лежащего в ее основе интегрально-группового метода производства - таких, как интегральная эффективность, надежность, миниатюризация, в зависимости от параметров конструкции интегральной схемы и технологического процесса, а также их влияния на микросхемо- и системотехнику. Анализируется выход микроэлектронных структур и подходы к оптимизации конструкции интегральных схем. Оригинальные выводы и обобщения, аналитические формулы, полученные в работе, проверены в процессе научных исследований и разработок на одном из научно-производственных объединений. Предназначается для студентов радиофизических,специальностей и может быть полезно широкому кругу специалистов, связанных с расчетом и конструированием интегральных схем и радиоэлектронной аппаратуры с их использованием.
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